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Nove Samsung microSD kartice donose visoke performanse i kapacitet za novu eru u mobilnom računarstvu i AI na uređaju

Samsung testira prvu microSD karticu u industriji SD Express od 256 GB koja se može pohvaliti brzinama koje su preko četiri puta veće od trenutnog interfejsa

Samsung 1 TB UHS-1 microSD kartica u masovnoj proizvodnji zasnovana na najnovijoj V-NAND tehnologiji

SEUL, Koreja – 28. februar 2024 – Kompanija Samsung Electronics Co. Ltd, svetski lider u naprednoj memorijskoj tehnologiji, danas je objavila da je započela testiranje svojih microSD kartica[footnoteRef:0] SD Express[footnoteRef:1] od 256 gigabajta (GB) sa brzinom sekvencijalnog čitanja do 800 megabajta u sekundi (MB/s) i da je započela masovnu proizvodnju UHS-1 microSD kartice[footnoteRef:2] od 1 terabajta (TB). Uvođenjem linije microSD kartica najnovije generacije, Samsung ima cilj da obezbedi diferencirana memorijska rešenja potrebna za mobilno računarstvo budućnosti i AI aplikacije na uređaju. [0:  1 gigabajt (GB) = 1.000.000.000 bajtova (1 milijarda bajtova). Stvarni upotrebni kapacitet može varirati.]  [1:  SD Express: Novi interfejs SD kartice sa PCIe Gen3x1 (zasnovan na SD 7.1 specifikaciji objavljenoj u februaru 2019. godine), teoretska brzina prenosa SD Express kartice je 985 MB/s]  [2:  1 terabajt (TB) = 1.000.000.000.000 bajtova (1 trilion bajtova). Stvarni upotrebni kapacitet može varirati.] 


„Uz dve nove microSD kartice, Samsung je obezbedio efikasna rešenja za ispunjavanje rastućih zahteva mobilnog računarstva i AI na uređaju“, rekao je Hangu Son, potpredsednik poslovnog tima memorijskog proizvoda brenda u kompaniji Samsung Electronics. „Uprkos maloj veličini, ove memorijske kartice imaju moćne performanse i kapacitet poput SSD diska kako bi pomogle korisnicima da maksimalno iskoriste zahtevne moderne i buduće aplikacije.“ 
 
Prva u industriji microSD kartica SD Express nudi maksimalne brzine od 800 MB/s

Po prvi put u ovoj industriji, Samsung je predstavio novu microSD karticu visokih performansi zasnovanu na SD Express interfejsu. Ovaj razvoj bio je rezultat uspešne saradnje sa kupcem na kreiranju proizvoda po meri.

Zahvaljujući dizajnu male potrošnje, kao i tehnologiji firmvera optimizovanoj za visoke performanse i upravljanje toplotom, Samsung SD Express microSD kartica nudi performanse ekvivalentne SSD diskovima u faktoru malog oblika. Dok su brzine čitanja za tradicionalne microSD kartice zasnovane na UHS-1 interfejsu bile ograničene na 104 MB/s, SD Express je uspeo da ih poveća na 985 MB/s, iako komercijalna dostupnost ovih drugih do sada nije bila održiva na microSD karticama. 
Brzina sekvencijalnog čitanja Samsung SD Express microSD kartice dostiže do 800 MB/s — 1,4 puta brže od SATA SSD diska (do 560 MB/s) i više od četiri puta brže u poređenju sa tradicionalnim UHS-1 memorijskim karticama (do 200 MB/s), omogućavajući poboljšano računarsko iskustvo u različitim aplikacijama, uključujući na računarima i mobilnim uređajima. Da bi se obezbedile stabilne performanse i pouzdanost za faktor malog oblika, tehnologija Dynamic Thermal Guard (DTG) održava optimalnu temperaturu za SD Express microSD karticu, čak i tokom dugih sesija korišćenja. 
1 TB UHS-1 microSD kartica sa najsavremenijom 1 Tb V-NAND tehnologijom
Nova Samsung microSD kartica od 1 TB kombinuje osam slojeva osme generacije V-NAND tehnologije kompanije od 1 terabita (Tb) unutar microSD faktora oblika, ostvarujući paket velikog kapaciteta koji je nekada bio moguć samo u SSD diskovima. Nova microSD kartica od 1 TB prolazi najrigoroznije testove u industriji i nudi pouzdanu upotrebu čak i u izazovnim okruženjima, sa funkcijama kao što su zaštita od vode, ekstremne temperature, dizajn otporan na pad i zaštita od habanja, kao i zaštita od rendgenskih zraka i magneta[footnoteRef:3].  [3:  Samsung nije odgovoran za bilo kakvu štetu i/ili gubitak podataka ili troškove koji su nastali prilikom spasavanja podataka sa memorijske kartice. Šest navedenih tipova zaštite odnose se samo na 1 TB UHS-1 microSD karticu, ne i na SD Express microSD karticu od 256 GB. Dubina 1 m, slana voda, 72 sata. Radne temperature od -25 ℃ do 85 ℃ (-13 °F do 185 °F), temperature kada ne radi od -40 ℃ do 85 ℃ (-40 °F do 185 °F). Podnosi standardne rendgenske aparate na aerodromu (do 100 mGy). Ekvivalent magnetnog polja MR skenera visokog polja (do 15.000 gausa). Podnosi padove do 5 metara (16,4 stope). Do 10.000 prevlačenja.] 

Dostupnost

SD Express microSD kartica od 256 GB i UHS-1 microSD kartica od 1 TB biće u prodaji kasnije ove godine.


O kompaniji Samsung Electronics Co. Ltd.

Samsung inspiriše svet i oblikuje budućnost transformativnim idejama i tehnologijama. Ova kompanija redefiniše svet televizora, pametnih telefona, nosivih uređaja, tableta, kućnih aparata, mrežnih sistema i memorije, sistema LSI, proizvodnje mikročipova i LED rešenja i pruža besprekorno povezano iskustvo kroz ekosistem SmartThings i otvorenu saradnju sa partnerima. Najnovije vesti možete da pronađete u Samsung Newsroom-u na linku news.samsung.com.
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